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Modul/FAN SILLABUSI

Fan nomi: RADIOKOMPONENTLAR

Fan turi: Tanlov

Fan kodi:

Bosqich: 2

Semestr: 4

Ta’lim shakli: Kunduzgi

Mashg*ulotlar shakli va semestrga

ajratilgan soatlar: 180

Ma’ruza 42
Amaliy mashg‘ulotlar 30
Laboratoriya mashgulotlari -
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Mustagil ta’lim 108

Kredit migdori: 6

Baholash shakli: Imtixon (yozma, og'zaki, test)

Fan tili: O‘zbek

-

Fan magsadi (FM)

B Fanni o‘gitishdan maqsad - ilm-fan va texnika taraqqiyoti radiotexnika va
telekommunikatsiya tizimlarining rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Kurs Radioelektron
qurilmalar va tizimlar muxandisligi bo'yicha bakalavr darajalari uchun tanlov fani bo'lib,
qattiq jismlar fizikasidan boshlab talabani analog va raqamli murakkab sxemalarni
tushunishga olib keladigan zanjiming dastlabki tushunchalarini gamrab oladi. Xususan,

FMI “Radiokomponentlar” bo‘yicha olingan kompetensiyalar “Elektron sxemalar” kursida
ham nazariy, ham eksperimental darajalarda bevosita qo‘laniladi. Radiokomponentlari
qo’llashning xususiyatlari, tizimli bilimlami shakllantirish, radiotexnika zanjirlarida
signallarni o°zgartirishda sodir bo‘ladigan fizik jarayonlar va hodisalami o‘rganish, ulami
matematik tavsiflash to‘g risidagi bilim va ko nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Fanni o‘zlashtirish uchun zarur boshlang‘ich bilimlar
| 1. | Fizika 1.2 (PFIZ11210) - B - ]
Ta’lim natijalari (TN)
Fanga tegishli bo‘lgan tayanch tushunchalar, atamalar, radiokomponentlar tarixi, yasalish

TN1 | usullan, radiokomponentlami asosiy tushunchalari va rivojlanish bosqichlari haqida
bilimga ega bo‘lishi kerak.

TN2 Radiomateriallarning  elektrofizik xossalar_i. K_i_myoviy bog‘lanish turlari, elektr
o‘tkazuvchanlikning haroratga bog'ligligi haqida bilimga ega bo'lish zarur.
Radioelektron qurilmalarning aktiv elementlari, yarimo‘tkazgich diodlar, bipolyar

TN3 | tranzistorlar, maydoniy tranzistorlarning o‘zaro bog'liqligi va radiotexnikada qo‘llanilishi
hagida bilimga ega bo*lish kerak.

IMS strukturalari va texnologiyasi, Gibrid integral mikrosxemalar ,Yarimo*tkazgich IMS

TN4 | tranzistorlari, Ragamli IMS, IMS mantiqiy elementlari, Funktsional mantiqiy elementlar
yasalish to‘g‘risida ma’lumotlarga ega bo‘lishi kerak.

TN6 | Radiokomponentlardan to‘g‘ri foydalana oladi.

TN7 | Radiokomponentlarni sxemada belgilanilishi, ularni ishlash prinsipini biladi




Yarimo‘tkazgichli mikrosxemalar, raqamli [MSlar, gibrid IMS lami sokolevkalarini,
belgilanishlarini va turlarini ajrata oladi.

Fan mazmuni

Mashg‘ulotlar shakli: ma’ruza (M) soat

Radiokomponentlar faniga kirish.

Radiokomponentlar va o‘lchov qurilmalarni tarixi. 4

Radiokomponentlarni asosiy tushunchalari va rivojlanish  bosqichlari.
Radiokomponentlar ishonchliligi.

M1

Radiomateriallar va ularning asosiy xususiyatlari.
Radiomateriallarning  elektrofizik xossalari. Kimyoviy bog‘lanish
turlari, Moddaning amorf va kristall holatlari, Kristallar tuzilishi, Qattiq
Jjismlar, Zonali nazariyaning mohiyati.

M2

M3 O‘tkazgich materiallar.
O‘tkazgichlar haqidagi umumiy ma’lumotiar. O‘tkazgich materiallaming
elektrofizik xossalari. Elektr o‘tkazuvchanlikning haroratga bog'liqligi.

M4 Dieclektrik materiallar.
Dielektrik materiallarning  elektrofizik  xossalari.  Qutblanish turlari.
Dielektriklarning  elektr  o‘tkazuvchanligi.  Dielektriklaming  elektr
mustahkamligi.
M5 Radiomateriallarning magnit xossalari.

Umumiy tushunchalar. Materiallaming magnit xossalari bo‘yicha
tasnifi. Yumshoq magnit materiallar. Qattiq magnit materiallar.

M6 Radioelektron qurilmalarning passiv elementlari.

Rezistorlar, ularming sinflanishi va konstruksiyasi. Rezistorlarning
parametrlari  Rezistorlarning  belgilanish  tizimi  va  markirovkasi.
Kondesatorlar, ularning sinflanishi va konstrukstyasi Kondensatorlarning
parametrlari va turlari. 4
Induktivlik g‘altagi ning fizik xususiyati, ulaming yasalishi tuzulishi va
turlari

Transformatorlar, transformatorlaring magnit o‘tkazgichlari va ishlash
prinsipining fizik asoslari. Transformatorlarni hisoblashni asosiy prinsiplari.
M7 Radioelektron qurilmalarning yordamchi elementlari.

Elektr kalitlar, saglagichlar, razyomlar, platalar, indikatorlar, kommyTatsiya 2
apparaturasi, himoya apparaturalari va ularning qo’Hanilishi.

M8 Pezoelektrik elementlar va attyuniatorlar
Pezoelektrik elementlar va attyuniatorlarning tuzulishi, ishlash prinsipi.
Radioelektron qurilmalarning aktiv elementlari.

Pezodinamik elementlar, diodlar ulaming tuzulishi va turlari.

Bipolyar tranzistorlar ularning tuzulishi, tayyorlash texnologiyasi, ishlash
prinsipi va turlani. Maydoniy tranzistorlar ulaming tuzulishi tayyorlash
texnologiyasi, ishlash prinsipi , turlari va radiotexnikada qo‘llanilishi. Pelte
| elementi

M9

KO‘B qall_aml-i yarimo‘tkangchli“elemfentlar I
Tiristolar, dinistorlar, simistorlar ularning tuzulishi , ishlash prinsipi va
radiotexnikada qo‘llanilishi.

L.




IMS strukturalari va texnologiyasi.
IMS tayyorlanish texnologiyasi va tarixi. Tasmali IS tayyorlash
MI11 | texnologiyasi. Mur gonuni. Gibrid integral mikrosxemalar, Yarimo*tkazgich 4
IMS tranzistorlari, Ragamli IMS, IMS mantiqiy clementlari, triggerlar,
funksional mantiqiy elementlar.
IMS yasashda yarimo'tkazgich texnologiyasi

Mi2 Yarimo'tkazgich texnologiyasining tamoyillari: kristall o‘sishi, epitaksiya, 2
doping jarayonlari, plyonka o'sishi va oksidlanishi, metallni cho'ktirish,
o'ydirish.

Yarimo*‘tkazgich IMS
MI13 | Yanimo‘tkazgichli  IMS yasalish tenologiyasi. Fotolitrografiya usuli. 2
Yarimo‘tkazgich IMS tranzistorlari.

M14 o Gibrid_ intggral mi!(ros_xemalar o 2
Gibrit IMS tayrlash texnologiyasi, avfzalliklari va kamchiliklari.

Jami: 42
| Mashg‘ulotlar shakli: amaliy (A) soat
Al O-‘tkazgich mateniallarning elektr xossalarini aniglash. 2

Elektron qurilmalar uchun dielektrik materiallar va ulaming parametrlarini
A2 aniqlash. 2
Yarimo'tkazgichlar asosidagi elektron qurilmalarning parametriarini
A3 | hisoblash. 4
Ad Passiv elektron qurilmalaming konstruktiv xususiyatlarini o'rganisr 2|
AS Dielektriklarda kuzatiladigan qutblanish turlari va dielektrik yo'qotishlami 4
- aniqlash.
A6 Y arimo’tkazgichlarda elektron o’tishni hisoblash 2
A7 Elekir manbasi uchun diodlarni tanlash va parametrlarini hisoblash. 4
A8 Bipolyar tranzistorlarning parametrlarini aniqlash 4
A9 [ Maydoniy tranzistorlami statik parametrlarini aniglash 2
4

A 10 | Integral mikrosxemalarning topologik apxurekturasi

Jami 30
Moustagil ta’lim soat
Ma’ruzada o‘tilgan mavzularni adabiyot va ma’ruza matnlaridan foydalanib
MTI 30
mustahkamiash )
MT2 Amaliy mashg’ulotlar materiallarini mavzu bo‘yicha adabiyotlar va uslubiy 30

ko‘rsatmalardan foydalanib o‘zlashtirish

Har bir talabaning akademik o‘zlashtirish darajasi va qobiliyatini hisobga

MT3 | olgan holda tanlangan mavzular bo‘yicha | ta referat tayyorlash: 48
1. Radiokomponentlarni tayyorlash usullari.(variant bo‘yicha)

Jami: 108

Ta’lim strategiyasi
Elenktron qurilmalari kursini o‘qitish ta’limning kredit tizimi asosida ma’ruza,
amaliyot mashgulotlari, tagdimotlar, hamda mavzu bo‘yicha vazifalar va mustagil
topshiriglarni o‘z ichiga oladi.
Ma’ruza, amaliyot ishlariga oid o‘quv materiallarida ko‘rsatilgan mavzular
boyicha nazariy va amaliy ma’lumotlar beriladi, amaliyot ishlarini bajarish va natijalarni
hisoblash tartibi tushuntiriladi. Kurs bo‘yicha qo’yilgan o°quv materiallari talabalar



tomonidan mustaqil o‘rganiladi, amaliyot ishlari talabalar tomonidan individual tarzda

bajariladi.
Talabalar quyidagi materiallardan foydalanish imkoniga egadirlar:
. Elektron shakldagi ma’ruza matnlari;
. Har bir mavzuga doir tagdimot materiallari;
. Amaliyot mashg‘ulotlariga doir uslubiy ko‘rsatmalar;
. Har bir dars mavzusi yuzasidan nazorat savollari;
. Elektron shakldagi darsliklar va qo‘llanmalar.

Ma’ruza davomida, talabaga tagdimot materiallari orqali mavzu yuzasidan kerakli
bo‘lgan konsepsiyalar etkazib beriladi. Talabalarga mavzuni yanada mustahkamlashlari
uchun  prezentasiyalar, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari va boshga o°‘quv-uslubiy
mahsulotiardan foydalanish bo‘yicha ko'rsatmalar beriladi. Talabalarning mavzuni
o‘zlashtirish darajasini tekshirish maqsadida, har bir mavzudan so‘ng nazorat savollari
beriladi.

Amaliyot mashg‘ulotlarda har bir mavzu bo‘yicha masalalarni echish bo‘yicha
materiallar, prezentasiyalar, ko‘rsatmalar talabalarga taqdim etiladi, shuningdek, mavzuni
o‘zlashtirish darajasini tekshirish magsadida topshiriqlar beriladi.

Ma’ruza va amaliyot mashg‘ulotlarining barcha mavzularini to‘la o‘zlashtirgan
talabalarga yakuniy nazoratda ishtirok etishga ruxsat etiladi. Talaba semestr oxirida
universitetga kelib, yakuniy nazorat topshiradi.

O‘tkazish

. . o
Reyting baholash turlari %o vagqti

Joriy baholash: 25

Amaliy mashg ulotlarda faolligi, savollarga to‘g‘ri javob
berganligi, amaliy topshiriqlarni bajarganligi uchun:

1-amaliy ish uchun. 3%

2-amaliy ish uchun: 2%

3-amaliy tsh uchun: 3%

4-amaliy ish uchun: 2%

S-amaliy ish uchun: 3% 25
6-amaliy ish uchun: 2%
7-amaliy ish uchun: 3%
8-amaliy ish uchun: 2%
9-amaliy ish uchun: 3%
10-amaliy ish uchun: 2%

Semestr
davomida

Oralig baholash: 25

((l)i:?rl‘:]dir;azorat yozma ish (ma’ruzachi o‘qituvchi tomonidan gabul 10 13-hafia

Mustagil ta’lim topshiriglarining o'z vaquda va sifatli4
bajarilishi: 15 Semestr
- referat tayyoriash: 5 % davomida
- tagdimot tayyorlash va himoya qilish: 10 %

Yakuniy nazorat 50 16-hafta

JAMI: 100
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